INSTYTUT TECHNOILOGII ELEKTRONOWEJ'

| A >01TOR SZCZELINOWY e . CQUATL

‘Transoptor ozczelinowy CQO9BY sklada uip z diody elektrolumi-.
nescencyjnej z arsenku galu oraz fototranzystora Krzemoweso.
unieszczonych w obudowie, ktéra umozliwia mechaniczng modula-—
: cleg sygnalu wyjéciowego przy uzyciu taém lub ‘kart perforowa-—--
nych 1ub ruohomyoh czesocd- mechanizméw. Obudowa Jjest wykonana
-z tworzywa sztuoznego i ma standardowy uktad wyprowadzen.
Transoptory szozelinowe stosuje sie w ukradach automatyki,
’sygnalizaoji A B zabezpieozeﬁ np. Jako wy2gozniki krahficowe
1ub ozujniki otworéw, znakdw, potozenia wiékien i drutéw, po-

ziomu.cieczy itp.
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Uzniczenia wyprowadseii:
1 anoda DET
: : katoda DEL
3] emilter Potolraarrolord

4 o leodelttor- Fototranzystorda:



DOPUSZCZALNE PARANETRY EKSPLOATACYJINE

Frad przewodzenia DEL ‘ In =035 mA

Napiecie wsteczne DEL : 5 U =37V

Napiecie kolektor-emitexr e

fototranzystora Uep =12 ¥V

Moc strat fototranzystora : Piot = 20 mW

Zakres temperatury otoczenia = 5

w.czasle pracy : ~40s0ee +55°C
' Zakres temperatury et ' o ;
- przechowywania L =40 oo +707°C :

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tg3 = 25°C)

Nazwa para- Pymbol |Jedno- | Wartosé | Warunki pomiaru
- metru ioife o fstka | typowa . | et :

Prad wsteozny.'

DEL e T /#A =530, - Ug ?:3 v
| Napieoie prze- s Ty Siaae
| wodzenia DEL Uiy e ol 501,20 Ip = 35 mh
Prad ciemny : : : ’ '
Fototranzysto- | - : RS :
Per fotoelek— | » ] i s : :
trycany: . IP : mA 1 : : UCC =5V
= : | : Ip =35 mh
Czestotliwoéd tas s s o el
graniczna fen |5 JHy 80 Uan = 90
i j ek : 1 02CC
RL» 4 = 71 00Q |

Czas narastania
impulsu wyjécio- S :
wego. ty Jus | ) U =51
; 1 mh
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